TABLA

No.
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F(Hz)

Vepp

Vopp

Av

V'opp

AV

V'ipp

10

15

20

40

80

100

500

1K.

5K.

10K

50K

100K

250K

800K

Sin

RE

Con Rf
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C S 1 .0 NoA RIO

1) Qué circuito considera mas simple?

2} Que tipo de Tetroalimentacion tiene el circuito?

3) Que ventajas tiene un sistema retroalimentado?

20 Como debe ser la ganancia de 320 abierto (sin REF) para que la
ganancia de el circuito retroalimentado sea independiente de -
esta (explique).

5)  De qué depende la ganancia de l1azo cerrado?

€} Cual es la Impedancia de entrada y salida con retroalimentacion

y sin ella?.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA
DEPTO. DE ELECTRONICA
PRACTICA No. 9

REFORTE

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

10
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON P
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA
DEPTO. DE ELECTRONICA
LABORATORIO DE ELECTRONICA III
PRACTICA No. 10

OSCILADORES

CBJETIVC: Construir un generador de onda sinusoidal con paramentros
especificos.

EQUIPO Y MATERIAL:

1) Osciloscopio

2) Multimetro con puntas de prueba
3) Fuente de poder

4) Circuito oscilador con BJT

5) Circuito oscilador con CI

PROCEDIMIENTO:

PARTE A: OSCILADOR CON B.J.T.

Ecuaciones de Disefio

fo = 1

2K RC 6 +4K

Donde K R c/R

PASO 1

Arme el circuito mostrado a continuacién en la figura No. 1.
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+SY

+woVv

Fig. No. 1

PASO 2

—M

Verifique las conexiones y conecte el equipo segun S€ indi

OSCILADOR CON BJT

ca abajo:

. CANAL 1
osciLapor Yo A \Ef\))

7 T

4 esquematico d

e Interconexiones
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PASO 3

Encienda el equipo. antes verifique que los controles de amplitud de
voltaje de la fuente y del osciloscopio se encuentran en posicion —
minima.
PASO 4
Ajuste la fuente de poder al valor dado en el circuito, osciloscopio
2 un tiempo de barrido de Ims/div, tiempo de entrada en DC y una es-
cala de 1 volt/div.

PASO 5

Lea la amplitud y frecvencia de salida

Fo = - Noi. =

PARTE B: OSCILADOR A C.I.

Ecuaciones de Disefio:

Fo = ( 1 para. A = 2
2WwRC

donde A = 1 + R2/R1

PASO 6

Arme el siguiente circuito, si tiene alguna duda pregunte al instructor.
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108 CUESTTITONARIO

1) Cuales son las condiciones requeridas para oscilacién

2) = Mencione los tipos de osciladores que hay y su aplicacién tipica.

3) Qué circuito es mis préactico de los vistos en esta practica

4) Qué tipo de osciladores son los usados en la practica.

5) Sabe que es un V.C.O.

PASO 7

Encienda el equipo y ajuste R2 para obtener un valor de A = 2, esto

se presentara cuando el circuito presenta la oscilacién como se mues

N BV

tra abajo.

PASO 8

Lea la frecuencia y amplitud del voltaje de salida.

Fo = : Vo =
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 5
FACULTAD DE INGENIEFIA MECANICA Y ELECTRICA
DEPTO. DE ELECTRONICA
PRACTICA NO. 10

REPORTE

- TYPES 2N3303 - 2N3904, A5T3903, A5T35904
. "N-P-NSILICON TRARNSISTORS
BULLETIN NO.DL-S 7311 576, NCVEMBER 1971
SILECTT TRANSISTORS!
fOR GENERAL PURPOSE SATURATED-SW!TCHING AND EMPLIFIER APPLICATIONS .

s For Complementary Use with P-N-P Types 2N3905, 2N3906, A5T3905, and AST. 3906
~®» ~Rugged One-Piece Construction with In-Line Leads or Standard TO-18 100-mil
Pin-Circle Configuration - : ~F .

~REVISED MARCH 1873

mechanical data Lo - ‘ o
These transistors -are enmpsuﬁtad in a plastic compound saeciﬁr-ally designed for this Purpose, using a highly
mechanized process developed by Texas Instruments. The case will withstand soldering temperatures without
deformation. These devices exhibit stable char

acteristics under high-humidity conditions and are capable of meeting
MIL-S5TD-202C, Method 106B. The traFisistors are insensitive to | -

ight. :
ZN3903, 2N3904 : e
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NOTES: A, maunﬁ«umvmmm-—._ Es = EBC
B. All dimensions ere in inches.
.ALL JEDEC TO-92 DIHENSIONS AND NOTES ARE APPLICABLE
‘5'3903.‘5_ T3904 so1s .
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"0'['551 A. Lead diametar is not controlled in this ares. : Fi
B. Leads having maximum dismaeter 10.019) shali be within 0.007 of their true POSItiONs massured
in the gaging plane D.054 below the seating plane of the device-relstive 10 a maximum.
diameter package. 5 5
C. All dimensions are in inches.
oluts maximum ratings at 25°C free-sir temperature (unless otherwiss noted)
cﬂlec'mrBaseVoltage .......... s0Vv*
Cwector-Emmervmnge(SoaNoun. e e e IR e N . v 40v*
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tinuous Collectbr:Curtent: - 55, . o tiss 0 - e e e 200 mA*
Con e o : : 625 mw§
tnuous Device Dissipation at {or below) 25°C Free-Air T 8. {SeeNote2) . . . ., .. 310 mw*
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